
AFY18 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 
Firma: SIEMENS 
Wykonanie: tranzystorgermanowyw.cz., p-n-p 
epitaksjalny mesa, w obudowie metalowej 
5C3 (TO-39), kolektor połączony elektrycznie 
z obudową, ciężar około 1,6 G 
Zastosowanie: wzmacniacze antenowe do 250 
MHz Rys. 1-162. AFY18 

Wartości charakterystyczne1' 

~IcBO 2,0(< 10) jjA przy - t / C B 0 = 15 V 
~UcEO >15 V przy -ICEO = 1 0 m A 

— Ucb 0 >30 V przy - I
C B 0

 = 1 0 0 [xA 

~Uebo >0,7 V przy -Iebo - 1 m A 

- U B E 0,33 (< 0,42) V przy _ U
C E

 = 6 V, —I
c
 = 2 mA 

- U BE 0,35(<0,44) V przy — U
C E

 = 10 V, - / c = 10 mA 
- U B E 0,58(< 0,8) V Przy - U

C E
 =; 1 V, —I

c
 = 100 mA 

-IB 0,04 raA przy - U
C E

 = 6 V, —I
c
 = 2 mA 

- I B 0,1 mA przy - U
C E

 = 10 V, - I
c
 = 10 mA 

-Ib 5 mA przy — U
C E

 = 1 V, —I
c
 = 100 mA 

hi\E 50 przy _ U
C E

 = 6 V, -IC = 2 mA 
100 przy — [/C£ = 10 V, - I

c
 = 10 mA 

20 przy - U
C E

= 1 V , - I
c
 = 1 0 0 m A 

fr 600 MHz przy - 7 C = 10 mA, - U
C E

 = 10 V, / = 100 MHz 
F 4 dB przy / = 70 MHz, R

a
 = 60 O 

G

pe 17(> 14) dB przy - / c = 8 mA, - f / C E = 15 Y, / = 200 MHz 
G

pe 32(> 30) dB przy - 7 C = 8 mA, - U
C E

 = 15 Y, / = 200 MHz 
— Cl2e 1,05 pF przy —7C = 1 mA, - U

C E
 = 6 V, / = 1 MHz 

Ccbo 1,8 pF przy _ t / C B 0 = 10 V , / = 1 MHz 
r

bb'Cb'c 10 ps przy —I
c
 = 1 mA, — U

C E
 = 10 V, / = 2,5 MHz 

Uwy eff 600(>470) mV przy intermod. 30 dB, R = 60 O. 
h
2
 i e ( Q 40 -r 120 

* a i . ( D) 100-7-300 przy —7C = 10 mA, = 10 V, / = = 1 kHz 
*21.(E) 200-f-400 

" tamb = 25°C 



AFY18 

Wartości graniczne 

~ UcEO max 15 V 0 max 90 °C 
~~ UcBO max 30 V {

stg - 5 5 - ^ + 7 5 °C 
— uEB0 max 0,7 V D 

thj~a max 250 °c/w 
^C max 100 mA D 

thj~a max 80 °c/w 
P 
* tot max 5602) mW 

Y - M H H z 

i, C
7 

\C
6
 L

3
\ 

-II 

v

 M r 7Tc, 

l,5kS2\ 

C , . 

fl 

Hu
 u

tc 

Pys. 1-163. Układ pomiarowy wzmocnienia mocy ( / = 200 MHz) 

21 ease « 45°C 



Rys. 1-165. Charakterystyki wyjściowe 
układzie OE 

w 

0 -40 SO -120 -160 

Rys. 1-164. Charakterystyki sterowania prą-
dowego 

2 0

w m 

k=f(lB) ' 
Uce= parametr 

Rys. 1-166. Charakterystyka wejściowa Rys. 1-167. Charakterystyki wyjściowe w 
układzie OE 



1-169. Zależność częstotliwości granicznej 
od prądu kolektora 

Rys. 

0 -2 -4 -6 Uy[v] -10 

Charakterystyki wyjściowe w 
układzie OB 

h-tOmA 

Rys. 1-168. 

AFY/8 
Ic=f(UcB) 
•l£=parametr 
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Rys. 1-170. Charakterystyka dopuszczalnej 
mocy strat w zależności od temepratury 

otoczenia 

Rys. 1-171. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury otoczenia 


